MB 123
Offener Koppler

GaAs-Diode als Sender [ Si-Fototransistor als Empféanger
Die Kopplung ist von auBBen beeinfluBbar,
Zur Gewdhrleistung der Funktion ist der Koppler

vor Fremdstrahlung abzuschirmen,

” // Tyokennzeichen
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Kennzeich- 28 £02

Grenzwerte

Eingangsdiode
DurchlaBgleichstrom)*)
SpitzendurchlaBstrom?) *)
Spitzengleichspannung**)
Spitzensperrspannung**)
Ausgangstransistor
Kollektor-Emitter-Spannung**)
Koliektor-Emitter-Spitzenspannung**)
Emitter-Kollektor-Spannung**)
Emitter-Kollektor-Spitzenspannung™®*)
Verlustleistung®) *)
Betriebstemperaturbereich

Lagerungstemperaturbereich
fiur 1 Monat

x) kennzefchnung
Herstellerzeichen
Herstellungsdatum

50 mA

100 mA

2 V

2 V

15 V

15 V

5 Vv

o A

110 mW

-+ 70 °oC
. - 55 eC



Kennwerte bei 3, = 25°C

Kollektorstrom®)
bei Ip = 0; Ucg =5V
bei IF = (; UCE =15V
bei I =15 mA; Urg =5V
MB 123 A
MB 123 B
DurchlaBgleichspannung
bei |[g = 35 mA
Sperrgleichstrom®)
bei Up =2V

Schaltzeiten

 bei lg =250 pA; Ug =15V
R = 1kQ

Anstiegszeit

Abfallzeit

Verzégerungszeit

Speicherzeit

) g bei 94 > 45 °C
Y TFRM bei 3q > 45 °C

min.,

0,4
1,0

Impulsdauer tp = 50 ps; Tastverhdltnis © = —%j_—m 1:2

) Piot bei 35 > 50°C

max.
0,5 pA
15 nA
-  mA
-  mA
1.9 V
100 uA
25 s
25 s
15 us
1.3 ps

%) Bei der Messung ist der Koppler vor Fremdstrahlung abzuschirmen.

*) bei 8, = —25...459°C
“*) bei 94 =—25...70°C



